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Materialdesign unter extremen

Bedingungen

Die Herstellung hochreiner kristalliner Materialien ist fur
die Grundlagenforschung und die Entwicklung technolo-
gisch relevanter Substanzen von enormer Bedeutung. Eine
besonders geeignete Methode derartige Kristalle herzu-
stellen, ist das oben gezeigte Zonenschmelzverfahren, bei
dem die Strahlung zweier Halogenlampen mit vergolde-
ten Hohlspiegeln in einem Brennpunkt gebiindelt wird.
Die als Stabe vorgeformten Ausgangsmaterialien werden
langsam durch diesen Brennpunkt gezogen, wo sie bei
einer Temperatur von 2000 °C schmelzen und anschlieRend
in kristalliner Form erstarren. Bei dem rdtlichen Kristall in
der obigen Abbildung handelt es sich um Chrom-dotiertes
Aluminiumoxid, besser bekannt als Rubin.
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Hochenergetische Laserpulse ermdog-
lichen es, ultradiinne Schichten verschie-
dener Materialien mit hochster Prazision
aufeinander zu stapeln. Das kontrollierte
Wachstum dieser Strukturen findet in
einer Computer-gesteuerten Ultrahoch-
vakuumkammer statt. Durch Kombi-
nationen von Supraleitern, Magneten,
Isolatoren und Halbleitern kénnen auf
diese Weise Materialien mit vollig neuen Telefon 0821 598 3104
Eigenschaften entdeckt und maRge- Telefax 0821 598 3725
schneidert werden. E-Mail sfb484sekretariat@physik.uni-augsburg.de
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Transistoren

Feldeffekt-Transistoren sind effiziente elektronische
Schalter, die die Grundlage der modernen
Mikroelektronik bilden. Die jlingste Generation
dieser Transistoren wird aus flexiblen Polymeren
hergestellt. Sie lassen sich als diinne Schichten auf
nahezu beliebige Substrate — also auch auf Folien
oder sogar Papier — aufbringen. Diese organischen
Transistoren 6ffnen das Tor fur eine kostenguinstige
Elektronik der Zukunft.
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